Module mit riickwartsleitenden Thyristoren Modules with reverse conducting

Daten pro Diode oder Thyristor/ data per diode or thyristor/les caractéristiques se rapportent & 1 diode ou a 1 thyristor

Vprm | ITRms | ITavm ITSM 12 vi i | (dv
!PA\QA (Tyvam) (10 ms) Thyr. Thyr. dtlc
a(s:ac 83ms| 10 ms |Ty=45°C| Ty |Diode|Diode

Typ/Type® v A A A As Als \% A | Vius Alus Vv | Fig.

( di ) laT Var Schaltung
c

dt circuit

T

MRR 25-08i-8 | 800 25 660 | 600 | 2200 25 75 | 1000 | 200 21
MRR 25-10i-8 1000 ¥ 75 ‘

MRR 25-11i-8 1100
MRR 25-12i-8 1200
A Nr. E 72873 (M)

MRO 25-08i-8 800
MRO 25-10i-8 1000 |
MRO 25-11i-8 1100
MRO 25-12i-8 1200
R Nr. E 72873 (M)

MRR 35-08i-8 800
MRR 35-10i-8 1000
MRR 35-11i-8 1100
MRR 35-12i-8 1200
W) Nr. E 72873 (M)

MRO 35-08i-8 800
MRO 35-10i-8 1000
MRO 35-11i-8 1100
MRO 35-12i-8 1200
R\ Nr. E 72873 (M)

MRR 50-08 -8 800 1100 | 1000
MRR 50-10i-8 1000 ‘
MRR 50-11 -8 1100 ‘
MRR 50-12i-8 1200
WA Nr. E 72873 (M)

|

MRO 50-08 i-8 800 1100 | 1000
MRO 50-10i-8 1000
MRO 50-11i-8 1100 \
MRO 50-12i-8 " 1200 |
R Nr.E72873 (M) |

GTO-Thyristormodule GTO-Thyristor-Modules

2 abschaltbare Thyristoren 2 Gate-turn-off thyristors
mit antiparallelen Dioden with antiparallel diodes

‘ :
Typ/Type | Vorm ltems | ITaRM lravm | ltsm lrsm | 1%t ‘ 1%t (dv/dt)¢| (dildt)e | Schaltung
25°C (Te) 1,5ms|10ms | 1,5ms| 10 ms circuit
‘ 25°C | 25°C | 25°C | 25°C

\ A A ACC) | A A As A% |V Vips | Alps | Fig.
AGRR 90-08 zo 3 90 | 200 31(85) 1000 | 450 750 1000 |27 1000 300 |23

AGRR 90-122z0 3 31(85) 600 1800 | 2,15
AGRR 90-1520 3

AGRR 160-08 z0 3 400 46(85) 700 2450 28
AGRR 160-1220 3 | 47 (85) 700 2450 2,0
AGRR 160-15z0 3

@® Anstelle des Punktes in der Typenbezeichnung ist derjew_eiﬁée Buchstabe der tq-Klasse einzusetzen. The point of type designation replaces the tg-classes.

A Neuer Typ/New Typa/NowveauTypa Dans la désignation de type, remplacer le point par la classe désirée du temps de désamorcage tq.
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MRR25...8, MRR35...8, MRR50...8 MRO25...8, MRO35...8, MRO50...8




! 8 § s » ¥
hyristors Modules de thyristors a conduction inverse
pro Modul/per module/par module
tp-Klassen Vo rr Tvam Rthuc | Rtnic Rthck Mg Masse | MaBbild
classes Thyr. | Thyr. Thyr. mass outline
Diode | Diode Diode dimension
nr. no.
us us ps |us v mQ | °C KIW | Kiw KIW Nm |g
T
r<8 s<10 | t=12 ’ p=15/1.,25 16,7 125 0,6 0,32 0,1 25... 150 ;21
1,0 16 0,7 3,7 ‘
|
| ‘ |
]
r<8 s<10 | t<12 | p=<15| 1,25 | 16,7 125 0,6 0,32 ‘ 0,1 25... | 150 22
1,0 16 0,7 J 3,7
r<8 s<10 | t=12 p<15 1,25 [ 11 125 0,48 0,26 0,1 28... | 180 21
1,0 1 0,54 3,7
|
r<8 s<10 | t<12 | p=15| 1,25 11 125 0,48 0,26 0,1 ‘ 25, 150 22
1,0 11 0,54 37
_@ r<8 s<10 | t<12 | p<15| 1,25 6,2 125 0,38 0,21 0,1 ! 25... | 150 21
1,0 68 045 ‘ 37
! | |
r<8 §<10 | t<12 | p=<15| 1,25 6,2 125 0,38 0,21 0,1 2,5. 150 22
1,0 6,8 0,45 3,7
| L
Modules de Thyristors GTO
2 thyristors GTO avec
diodes antiparalleles
[ liest
I I laT Var | tgt lrem | Vrem | tgq I Eon Eoft Vio |1t Tvam | Rtnsc | Rinck ‘ Masse Mg  |Fig.
‘ Modul | mass
A A mA \ us . A |V ps mWs mWs \ mQ °c k/wW k/w g N-m ‘ Nr.
3* 1,5 450 1,5 4 , 30* 13 5 30 30 1,4 15 125 | 0,5 0,1 170 electr. \ 23
6 36 J 1,0 e 145 1:2 2,587
‘ | meci,5
6 |25* |600 |15 |4 60 | 13 5 60 50 14 | 9 125 035 |01 |170 |electr |23
2 10 72 1,0 3 125 |05 2537
M ‘ [ mec.1,5/
*) typische Werte/ typical values/valeurs typiques
|
) f J
Isolierspannung 2,5 kVe¢/Isolating voltage 2,5 kVRms/ Tension d'isolation 2,5 kVesf |8
Steckhlse 6,3-1 DIN 46244 | |
23 imit sarationgie (PA) 11
Linsenschraube M 5 x 10 DIN 7985 7T— 1
b vt e (N (S ltorm  periodisch abschaltbarer DurchiaBstrom/ |
: E ¥ repetitive controlable on-state current
i i u lrgm  Gate-Abschaltstrom/turn-off gate current
- " " Vi eriodische Gate-Sperrspannung/
I i RGM P! perrsp 9
® - s ,‘ L a2 repetitive reverse gate voltage
g 9 g taq Ausschaltzeit/turn-off time
]-— 0—77 K2 AT A2 gt Einschaltzeit/turn-on time
= = =] 2 " a? Eon Einschaltenergie pro Puls/
Eé‘.‘?@ S HES tO+ i = S‘ZL: turn-on energy per pulse
i ‘J;—J l—‘—l il ] (¥ 7¥21 Eott Ausschaltenergie pro Puls/
L turn-off energy per pulse

o
|17~ Flachstecker A 6,3-0,8
DIN 46244

e ssec20a
GRR90...3, GRR160...3
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